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O grafeno, estrutura composta de a&tomos de carbonos arranjados em forma de hexagono, possui
propriedades elétricas interessantes para o estudo da spintronica causadas por sua estrutura
cristalina: possui alta mobilidade eletronica e comprimento de vida de spin de poucos
micrometros a temperatura ambiente [1,2]. O estudo do grafeno para aplicacdes em spintronica
pode ser realizado com a construgdo de um dispositivo onde uma corrente spin polarizada seja
injetada no grafeno através de um contato ferromagnético para que, apos a difusdo de spin, uma
diferenca de potencial seja detectada em contatos a poucos micrometros de distancia. Entre o
grafeno e os contatos se torna necessaria uma camada de 6xido metéalico que funcione como
barreira tinel [3]. Para a constru¢@o desses dispositivos, ¢ de extrema importancia a sintetizacao
e caracterizagdo de camadas de grafeno com qualidade. Dentre as suas diversas formas de
producdo, a escolhida para esta pesquisa foi esfoliagdo mecénica de flakes de grafite, por
resultarem em grafenos com menos defeitos e impurezas. A constru¢do das amostras se inicia
com a preparagdo dos substratos onde os grafenos serdo posteriormente esfoliados.
Primeiramente ¢ feita a limpeza do substrato de Silicio, entdo uma camada de SiO, € crescida
termicamente por oxidagdo seca. A espessura do oxido crescido ¢ de 90 nm, pois, conforme
estudos sugerem, essa resulta em melhor contraste para a visualizacdo do grafeno através de luz
branca [4]. Apds preparacdo do substrato, inicia-se a esfoliacdo de flakes naturais de grafite com
a fita Nitto Tape SW10+. A fita ¢ pressionada contra o substrato e, neste, ficam depositados
monocamadas, bicamadas, grafites, e restos de cola da fita. A amostra ¢ entdo analisada por meio
de microscopia dtica com o proposito de mapear os grafenos através de seu contraste, fotografa-
los, e anotar as suas posi¢des em desenhos esquematicos para facilitar sua localizagdo nas
proximas etapas. Para determinar o numero real de camadas e a qualidade dos possiveis
grafenos, ¢ utilizada espectroscopia Raman e microscopia de for¢a atdmica. Apds caracterizado,
¢ construido o dispositivo sobre o grafeno: deposita-se a barreira tunel e os contatos elétricos -
estes, por sua vez, construidos através de litografia por feixe de elétrons - sendo a camada
metalica depositada, posteriormente, via magnetron sputtering. Para o término da construgao do
dispositivo, sdo soldados fios de ouro, que possibilitam a realizagdo das medi¢des elétricas.
Como sao feitas cinco etapas de litografia, torna-se necessaria a analise de danos do grafeno e da
qualidade do proprio contato apos a finalizagdo do dispositivo. Os contatos e grafenos foram,
entdo, analisados por microscopia de forca atomica. O objetivo, que era o dominio e
aprendizagem das técnicas utilizadas, foi alcancado, bem como a construcdo de alguns
dispositivos utilizando grafeno e resultados parciais de medidas de transporte elétrico.
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